
SOL9671B专为超浅掺杂发射极搭配选择性发射极技术的高
效电池量身定制。SOL9671B系列产品无机体系基于上一代
玻璃化学技术升级而成，提供高拉力的同时对激光损伤区域
提供额外的保护，结合贺利氏专用于超细线印刷技术的突破
性有机载体系统升级而成的新一代产品。经客户测试证实，
SOL9671B在规模化生产中可提高>0.05%的效率增益。

SOL9671B独特的化学特性可在低温侧确保更宽的烧结窗口,
这也使该系列产品在PERC光伏电池上展现出优异的性能。
同时，卓越的超细线印刷能力提供客户更大的降本提效空间。
值得一提的是SOL9671B可同时适合单次印刷和分步印刷，
从而给客户提供更多的印刷工艺的选择。

主要优势
■■ 超细线（UFL）丝网印刷技术
■■

■■ 单次印刷和分步印刷均提供卓越的金属化
■■

■■ 超低单耗和高附着力
■■

■■ 高开路电压，减少激光在掺杂工艺中对选择性发
射极的损伤

■■

■■ 低烧结温度和较宽的接触窗口可以进一步降低
LeTID

■■

■■ 完美兼容多主栅线印刷

SOL9671B 系列

正面银浆 

新一代的PERC+SE正银浆料
■■ 超细线（UFL）丝网印刷技术
■■ 卓越的金属化助力选择性发射极PERC电池
■■ 适合单次印刷或分步印刷细栅
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典型性能

晶硅类型: 
■■ 单晶PERC或者常规单晶 
■■ 单晶PEPRC+SE

固体含量: 91 ± 1 %
研磨细度 (FOG):
■■ 4th scratch: ≤ 12 μm
■■ 50 %: ≤ 8 μm

粘度: 
DV3T-14 锥形转子 (Brookfield): 
150 – 250 kcps @ 20 RPM, 25° C 

推荐工艺参数

印刷: 
单次印刷: 480/11 ≤ 26 μm 开口; 430/13 ≤ 28 μm 开口
分步印刷: 480/11 ≤ 26 μm 开口; 430/13 ≤ 28 μm 开口

乳剂厚度: ≤ 15 μm

干燥: 通常通过红外干燥器( 设定250 – 300° C，最多30秒)或
热风循环烘箱 (设定150 – 200° C 10分钟) 进行干燥。 

烧结: 红外烧结炉实际峰值温度在740 – 800° C之间。

超细线（UFL）丝网印刷技术，带来显著的效率增益
  
SOL9671B系列具有极佳的印刷适性，是为细线丝网印刷量
身定制的完美之选。具有更优化的副栅线结构，可在规模化
生产中，实现在小于22μm的丝网细栅开口上完美印刷。同
时，SOL9671B可适合单次印刷和分步印刷，从而给客户提供
更多的印刷工艺的选择。

储存条件: 
无需冷藏。
宜存放于5°C – 25°C的干燥环境中。开封前应让浆料恢复至
室温。使用前应充分搅拌均匀。

卓越的接触性能助力选择性掺杂扩散工艺优化

延续上一代的创新，SOL9671B独特的玻璃化学成分和银粉的
组合提供更宽广的烧结温度和发射极的保护。SOL971B浆料
成功克服了ULDE接触表面的磷掺杂浓度低至~10–19的挑战；
同时还有效减少了对钝化层的损伤。该浆料所独有的化学特性
使ULDE的优势（如更高的ISC和VOC）得以淋漓尽致地发挥,
由此大幅提高电池的效率。

图2. 480/11-24um 开口网版测试对比

图3. SOL9671B 相较SOL9661B展现出更优异的接触性能
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图1. SOL9671B 适合单次印刷和分步印刷细栅

*如需了解更多个性化建议，请联系您的AE合作伙伴。
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Wafer: Mono PERC+SE (High doping region 100Ω/□)

Reference SOL9671B

Morphology

Height[um] 13.9 15.1

Width[um] 35.9 33.7

AR[%] 38.7 44.8

单次印刷 分步印刷

细栅

主栅


